Fe,O; plano kartinu elektrogalvanizacijas metodes optimizacija ar
meérki paaugstinat foto-aktivitati

Martin$ Vanags

Saja darba izmantojot anodisku FeOOH galvanizaciju spéjam péc tam reducét to pret
alvas elektrodu un legét to ar alvu, jo paskabinata vidé alvas elektrods Skistot iebtvée
Sn** jonus geotita struktlra. Péc apdedzinasanas gala kartina ir ar alvu legéts
hematits, kas uzrada daudz lielaku fotoelektrokimisko aktivitati.

Fotostravas tika méritas gan tita hematita kartinai, gan ar alvu legétai hematita
karitnai 1M NaOH 3Skiduma, modulétas gaismas rezima. Par gaismas avotu tika
izmantots 30W baltas gaismas LED lukturis, kura gaismas intensitate bija 15mW/cm?.
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1.attéls. Fotostravu mérijumi hematita fotoanodiem. a) Modulétas gaismas reZims; b)
integralas vertibas.

Negativo potencialu regiona lielaka fotostrava ir nelegétai kartinai. Pamanama
fotostrava legetai kartinai paradas pie -175mV. Pozitivo potencialu regiona pie
400mV legetai kartina uzrada septinas reizes lielaku fotostravu ka nelegétai kartina
(1.attels).
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2. attéls. Motes-Sotki analizes rezultati.



To, kadé| fotostrava reducétai kartinai paradas pie pozitivakiem potencialiem, ka
nereducétai, labi izskaidro Motta — Sotki liknes reducétai kartinai 2.attéla. Tas
parada, ka plakanas zonas potencials Sn dopped kartinai ir -341mV pret SCE un tas ir
nobidits par 359 mV pozitivo potencialu virziena salidzinot ar tira hematita kartinu,
kas ieglta izmantojot anodisko galvanizaciju. Tatad, reducétai kartinai ir japieliek
lielaka Idzsprieguma komponente, lai inicietu fotoreakciju un tas apstiprina plakanas
zonas potenciala ietekmi fotoelektroda.

3.attéls. Monohromatora LOMO DR-12 automatizacija

Monohromatora "LOMO DR-12" vadibai tika izveidota elektroniska shéma un
programmatira. Ar tas palidzibu iespéjams izveéléties no monohromatora izejosas
gaismas vilna garumu, ka ar1 veikt funkciju, kas noteikta laika intervala, maina
difrakcijas rezga lenki - "sweep" funkcija. Ta nepiecieSama, lai varétu merit parauga
optiskas 1pasibas nepartraukti mainiga starojuma ietekmé. Ar $i uzlabojuma palidzibu
iespéjams pilnigi kontrolét monohromatora darbibu. Aparatirai tika izveidota
konsoles pults, ar ekranu, kas nodrosSina lietotaja saskarni. Programmas un
elektrosistémas izstradé tika izmantoti divi "Arduino" mikrokontrolieri, LCD ekrans,
4x4 simbolu tastatdra un solu motors ar optisko kodétaju. Maksimalais "sweep"
funkcijas atrums - 200 nm/min.



